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‘U18 HUMC 0.18 um Mixed-Mode and RFCMOS 1.8V/3.3V 1P6M Metal Metal Capacitor Process || 1 || 2 ‘
U18MEMS |UMC 0.18um CMOS and MEMS Process 12
D35 | TSMC 0.35 um Mixed-Signal 2P4M Polycide 3.3/5V 2 || 2 |
Multi-Option-MEMS | TSMC 0.35um CMOS Process and APM MEMS Process wifwo Gold 2 | 2 |
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TN7-113A(#R]E)* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 114.02.03 | 114.04.09
TN16FFC-113A 113.03.04 X 113.03.11 X 113.03.18 113.03.23 113.03.27 113.08.05 113.10.09
TN16FFC-113B* 113.06.03 X 113.06.10 X 113.06.17 | 113.06.22 | 113.06.26 | 113.10.28 | 114.01.01
TN16FFC-113C* 113.08.26 X 113.09.02 X 113.09.09 | 113.09.14 | 113.09.18 | 114.01.20 | 114.03.26
TN28HPC+-113A 113.01.22 X 113.01.29 X 113.02.05 113.0217 113.02.21 113.06.25 113.08.29
TN28HPC+-113B 113.05.06 X 113.05.13 X 113.05.20 113.05.25 113.05.29 113.09.24 113.11.28
TN28HPC+-113C* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 113.12.31 | 114.03.06
TN40G-113A 113.01.22 X 113.01.29 X 113.02.05 | 113.02.17 | 113.02.21 H 113.06.14 113.08.18
TN40G-113B 113.04.01 X 113.04.08 X 113.04.15 | 113.04.20 A 113.04.24 113.08.16 @ 113.10.20
TN40G-113C* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 113.12.20 | 114.02.23
TN90GUTM-113A 113.02.05 | 113.02.19 | 113.02.19 X 113.02.26 | 113.03.02 H 113.03.13 | 113.06.21 113.08.25
TN90GUTM-113B 113.05.20 | 113.05.27 | 113.05.27 X 113.06.03 | 113.06.08 | 113.06.12 | 113.09.27 113.12.01
TN9OGUTM-113C* 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 X 113.07.29 | 113.08.03 | 113.08.07 | 113.11.22 | 114.01.26
SiGel8-113A 113.01.08 | 113.01.15 § 113.01.15 X 113.01.22 X 113.01.31 | 113.06.04 113.08.08
SiGel8-113B* 113.08.26 | 113.09.02 | 113.09.02 X 113.09.09 X 113.09.18 | 114.01.14 | 114.03.20
T18HVG2-113A 113.02.05 113.02.19 113.0219 113.02.26 113.02.26 X 113.03.13  113.07.30 113.10.03
T18HVG2-113B 113.05.20 113.05.27 113.05.27 @ 113.06.03 113.06.03 X 113.06.12 113.11.05 114.01.09
T18HVG2-113C* 113.08.05 | 113.08.12 | 113.08.12 | 113.08.19 | 113.08.19 X 113.08.28 | 114.01.21 | 114.03.27
T18-113A 113.01.29 113.02.05 113.02.05 113.02.19 113.02.19 X 113.02.28  113.06.07 113.08.11
T18-113B 113.05.13 113.05.20 113.05.20 113.05.27 113.05.27 X 113.06.05 113.09.13 113.11.17
T18-113C* 113.08.19 | 113.08.26 | 113.08.26 | 113.09.02 | 113.09.02 X 113.09.11 | 113.12.20 | 114.02.23
U18-113A 113.01.22 113.01.29 113.01.29 113.02.05 113.02.05 X 113.02.21 113.10.04 113.12.08
U18-113B* 113.05.27 | 113.06.03 | 113.06.03 | 113.06.10 | 113.06.10 X 113.06.19 | 114.01.31 | 114.04.06
U18MEMS-113A 113.01.22 113.01.29 113.01.29 113.02.05 113.02.05 X 113.02.21 1131118 114.01.22
U18MEMS-113B* 113.05.27 | 113.06.03 | 113.06.03 | 113.06.10 | 113.06.10 X 113.06.19 | 114.03.17 | 114.05.21
D35-113A 113.01.08 113.01.15 113.01.15 113.01.22 113.01.22 X 113.0131 113.0517 113.07.21
D35-113B 113.04.15 113.04.22 113.04.22 113.04.29 113.04.29 X 113.05.08 113.08.16 113.10.20
D35-113C* 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 | 113.07.29 | 113.07.29 X 113.08.07 | 113.11.15 | 114.01.19
MultioptionMEMS-113A | 113.01.08 113.01.15 113.01.15 113.01.22 113.01.22 X 113.01.31 113.08.05 113.10.09
MultioptionMEMS-113B | 113.04.15 113.04.22 113.0422 113.0429 113.04.29 X 113.05.08 113.11.04 114.01.08
MultioptionMEMS-113C* | 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 A 113.07.29 | 113.07.29 X 113.08.07 | 114.02.03 | 114.04.09
T50GaN-113A 113.03.04 | 113.03.11 | 113.03.11  113.03.18 113.03.18 X 113.03.27 | 113.08.05 113.10.09
T50GaN-113B* 113.09.02 | 113.09.09 | 113.09.09 | 113.09.16 | 113.09.16 X 113.09.25 | 114.02.03 | 114.04.09
GaN12-113A 113.04.01 § 113.04.08 § 113.04.08 X 113.04.15 X 113.04.24 | 113.09.06 113.11.10
P15-113A* 113.06.24 | 113.07.01 | 113.07.01 X 113.07.08 X 113.07.17 | 113.10.18 | 113.12.22
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SiGel8-113A 113.01.08 #113.01.15  113.01.15 X 113.01.22 X 113.01.31 | 113.06.04 113.08.08
D35-113A 113.01.08 | 113.01.15 113.01.15  113.01.22 113.01.22 X 113.01.31 | 113.05.17 | 113.07.21
MultioptionMEMS-113A | 113.01.08 113.01.15 113.01.15 113.01.22 113.01.22 X 113.01.31 | 113.08.05 | 113.10.09
TN28HPC+-113A 113.01.22 X 113.01.29 X 113.02.05 113.02.17 113.02.21 113.06.25 113.08.29
TN40G-113A 113.01.22 X 113.01.29 X 113.02.05 113.02.17 113.02.21 113.06.14 113.08.18
U18-113A 113.01.22 113.01.29 113.01.29 113.02.05 113.02.05 X 113.02.21 113.10.04 113.12.08
U18MEMS-113A 113.01.22 | 113.01.29 113.01.29 H 113.02.05 113.02.05 X 113.02.21 | 113.11.18 | 114.01.22
T18-113A 113.01.29 # 113.02.05  113.02.05  113.02.19 113.02.19 X 113.02.28 | 113.06.07 | 113.08.11
TN90GUTM-113A 113.02.05  113.02.19 | 113.02.19 X 113.02.26 | 113.03.02 | 113.03.13 | 113.06.21 113.08.25
T18HVG2-113A 113.02.05 | 113.02.19  113.02.19 | 113.02.26 @ 113.02.26 X 113.03.13 | 113.07.30 | 113.10.03
TN16FFC-113A 113.03.04 X 113.03.11 X 113.03.18 | 113.03.23 | 113.03.27 | 113.08.05 § 113.10.09
T50GaN-113A 113.03.04 113.03.11 113.03.11 113.03.18 113.03.18 X 113.03.27 113.08.05 113.10.09
TN40G-113B 113.04.01 X 113.04.08 X 113.04.15 113.04.20 113.0424 113.08.16 113.10.20
GaN12-113A 113.04.01 113.04.08 113.04.08 X 113.04.15 X 113.04.24 113.09.06 113.11.10
D35-113B 113.04.15 | 113.04.22 113.04.22 113.04.29 113.04.29 X 113.05.08 | 113.08.16 § 113.10.20
MultioptionMEMS-113B ~ 113.04.15 113.04.22 113.04.22 113.04.29 113.04.29 X 113.05.08 | 113.11.04 114.01.08
TN28HPC+-113B 113.05.06 X 113.05.13 X 113.05.20 | 113.05.25 | 113.05.29 | 113.09.24 113.11.28
T18-113B 113.0513 | 113.05.20 H 113.05.20 K 113.05.27 K 113.05.27 X 113.06.05 | 113.09.13 | 113.11.17
TN90GUTM-113B 113.05.20 K 113.05.27 | 113.05.27 X 113.06.03 | 113.06.08 § 113.06.12 | 113.09.27 113.12.01
T18HVG2-113B 113.05.20 = 113.05.27 113.05.27 @ 113.06.03 113.06.03 X 113.06.12 113.11.05 114.01.09
U18-113B* 113.05.27 | 113.06.03 | 113.06.03 | 113.06.10 | 113.06.10 X 113.06.19 | 114.01.31 | 114.04.06
U18MEMS-113B* 113.05.27 | 113.06.03 | 113.06.03 | 113.06.10 | 113.06.10 X 113.06.19 | 114.03.17 | 114.05.21
TN16FFC-113B* 113.06.03 X 113.06.10 X 113.06.17 | 113.06.22 | 113.06.26 | 113.10.28 | 114.01.01
P15-113A* 113.06.24 | 113.07.01 | 113.07.01 X 113.07.08 X 113.07.17 | 113.10.18 | 113.12.22
TN90GUTM-113C* 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 X 113.07.29 | 113.08.03 | 113.08.07 | 113.11.22 | 114.01.26
D35-113¢C* 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 | 113.07.29 | 113.07.29 X 113.08.07 | 113.11.15 | 114.01.19
MultioptionMEMS-113C* | 113.07.15 | 113.07.22 | 113.07.22 | 113.07.29 | 113.07.29 X 113.08.07 | 114.02.03 | 114.04.09
TN7-113A(#%E)* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 114.02.03 | 114.04.09
TN28HPC+-113C* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 113.12.31 | 114.03.06
TN40G-113C* 113.08.05 X 113.08.12 X 113.08.19 | 113.08.24 | 113.08.28 | 113.12.20 | 114.02.23
T18HVG2-113C* 113.08.05 | 113.08.12 | 113.08.12 | 113.08.19 | 113.08.19 X 113.08.28 | 114.01.21 | 114.03.27
T18-113C* 113.08.19 | 113.08.26 | 113.08.26 | 113.09.02 | 113.09.02 X 113.09.11 | 113.12.20 | 114.02.23
TN16FFC-113C* 113.08.26 X 113.09.02 X 113.09.09 | 113.09.14 | 113.09.18 | 114.01.20 | 114.03.26
SiGel8-113B* 113.08.26 | 113.09.02 | 113.09.02 X 113.09.09 X 113.09.18 | 114.01.14 | 114.03.20

T50GaN-113B* 113.09.02 | 113.09.09 | 113.09.09 | 113.09.16 | 113.09.16 X 113.09.25 | 114.02.03 | 114.04.09



